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Le tensioni indicate nello schema sono state misu- -
rate rispetto alla massa, senza segnale in antenna sopel sopr
e con voltmetro p valvola.
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a) componenti speciali

RESISTORI

B
iferimento s < N.o
R schemsa Denominazione catalogo
R 40 Trimmer potenziometrico 200 Q lin. R 10110/4
R 67 Potenziometro volume 1,3 Mfllog. R 6918/3
R 68 Potenziometro acuti 0,65 M2 lin. R 69305
R Potenziometro bassi 5 M1 log. R 6930/2
cC 9 Condensatore ceramico 10 pF -+ 0,5 pF 500 VI 655101/37
cn Compensatore aria R 5395
C 14 Compensatore mica R 4715/7
c20 Condensatore variabile R 6750/2
c Compensatore aria R 5395
C 36 Compensatore aria R 5395
C 8l Condens. elettr. senza polarita 10 pF 110 Vi 651301/76
ca Condensatore elettr. 50 + 50 pF 350 V1 R 6880/6
L1 Bobina aereo per MF R 7354
L 2 Bobina arresto per filamento R 7328
L9 Bobina aereo per onde corte 1° R 7350
L10 Bobina aereo per onde corte 2° R 7349
L1 Bobina aereo per onde medie R 7363
L 12 Bobina oscill. per onde corte 1° R 7347
L13 Bobina oscill. per onde corte 2° R 7346
L14 Bobina oscill. per onde medie R 7345
L15 Bobina filtro per Freq. Iterm. R 7393
-— Basetta circuito stampato per MF compl. R 10397
T 1 1° Trasform. Freq. Interm. per MF (10,7 MHz) R 7403
. T 2 2¢ Trasform. Freq. Interm. per MF (10,7 MHz) R 7404
MA (470 kHz)
T 3 3° Trasform. Freq. Interm. per MF (rivelatore R 7392
a rapporto) MA (470 kHz)
T 4 Trasformatore alimentazione TS 960/509 678181/509
T 5 Impedenza filtro IS 619/478 678182/478
T 8 Trasformatore uscita IY 529/510 678182/510
APy }| Atoparianti enittici E 18/28 e41111/5
APi }| Atoparianti enittici EM o7 R 10716
- Mobile completo R 10743
-- Cornicetta per altoparlante laterale R 6928
— Griglia per altopariante laterale R 6929
— Quadrante scala R 10699
- Manopole @ 33 R 10671
~= Manopole per regolatori tono R 6931
- Molla per manopole R 10189
- Complesso fonograf. 4 velocita 641122/5
— Tastiera a 6 tasti R 10384
= Presa a commutazione per antenna R 5326
- Portalampadina . R 10514
- Disco indicatore tonalita R 10416
- Molla tendifilo per cordina R 836/1
- Indice B R 6655
- Pattino portaindice R 10037

:‘:‘lfl'_ Denominatione 2"{ Denominazione

R1 180 N +10% '2W impasto +

R3| 0 ki 0% W impase | Lo A0 O R W impasto

R3| 220 0 :t10% ' W impasto e s P

R4 P00 0 +10% ! W impasto RAS 15 k1 +10% 4 W impasto

R 22 MR t10% '»W impasto R46 MO 10% ‘W impasto

R2| 1000 0o 10% VW impasto RAT 220 kO +10% 'AW impasto

R23 4TMQ +t10% ' W impasto R3] 180 0 +t10% '2W impasto

R24 1MQ +10% 2W impasto R49 2 Ml t10% '3 W impasto

R25 100 2 +10% '3+ W impasto R50 10 k1 10% 2 W imgpasto

R26 47 k0 *+10% %2 W impasto RS51 15 Mn +10% ' W impasto

R27 27 k0 +10% - 1 W impasto R52 33 kil t10% 'YW impasto

R28 1000 O +10% Y2 W impasto R53 1Ml £10% '»W impasto

R28B| 40 k0 +10% !2W impasto R54 { 3800 1 +10% '3 W impasto

R30| 22M0 +10% 12 W impaste RS5 | 680 kn £ 10% '3 W impasto

R31| 47 kN +10% ': W impasto R56 | 1000 22 +10% '2W impasto

R32 68 ki +10% 12 W impasto R57 15 k2 +10% 'YW impasto

R33| 1000 9 +10% !'4W impasto R58 | 220 k0 +10% ;W impasto

R34 7 0 *10% Y W impasto R59 15 kN +10% ' W impasto

R35 2”0 kQ + 10% Y2 W impasto R80 15 kQ +10% '2 W impasto

R36| 180 ko *10% ‘AW impasto R61 | 567 k2 =+ 10% '2W impasto

R37 33 M0 +10% Y2 W impasto R62 560 kQQ + 10% Y2 W impasto

R38 10 kit +10% '2W impasto R63 { 130 0 +10% 2 W impasto

R39 0MQ +10% Y2 W impasto R64 | 8200 0O +10% 12 W impasto

R41 22 k0 +10% ' W impasto R85 68 k0 +10% 12 W impasto

R42 | 1500 0 =+ 10% Y2 W impasto R66 | 156 0 £10% 1 W impasto
CONDENSATORI

:‘gé Denominazione g‘g Denominazione

Cc1 22pF + 10% 600 V1 ceramica C49] 3.000pF = 20% 500 V1 eeramica

C2 3,3pF +0,5pF 600 V1 ceramica C50{ 5.000 pF —10+25% 400 V1 carta

C3 4,7pF *0,5pF 600 V] ceramica C51 | 10.000 pF —10+25% 250 V1 carta

C4 330 pF * 20% 609 V1 ceramica Cs52| 52.000 pF —10+25% 400 VI carta

C5| 1500pF *20% 600 V1 ceramica C53 250 pF + 2% 500 VI mica

(o 400pF > 2% 500 V1 mica C54 100pF =+ 2% 350 V1 ceramica

c1 100pF = 5% 500 V1 mica CS5 100pF = 2% 350 VI ceramica

(o 4,7pF *0,5pF 600 V] ceramica C56 250pF + 2% 500 VI mica

Cc9 10pF =0,5pF 600 VI ceramica C57 100pF + 5% 500 V] mica

C10 15pF = 10% 600 V] ceramica c58| 2.000 pF —10+25% 250 V1 carta

C13 1.500 pF _+ 20 % 600 V1 ceramica C59 250 pF + 5% 500 V1 mica

C21{ 1.000 pF —10+25% 250 V1 carta C60 6 uF —10+30% 50 V1 elettrolitico

Cc22 50pF + 5% 500 V]l mica C61 330pF +20% 500 V1 ceramica

C23| 5.000 pF —10+25% 250 V1 carta C62| 10000pF =+ 20 % 500 VI ceramica

C24 | 5.000 pF —20+50% 600 V1 ceramica C63| 10000 pF + 20 % 500 VI ceramica

C25 100pF * 5% 500 V] mica C64 | 50.000 pF —10+25% 250 VI carta

C26 82pF * 2% 500 V] mica C65 33pF £ 5% 500 V! mica

C28 S0 pF + 5% 500 VI mica C66 | 25.000 pFF —10+25% 250 V1 carta

C29 | 10.000 pF £ 20 % 500 V1 ceramica C67 | 10.000 pF —10+25% 250 V1 carta

C30 | 10.000 pF + 20 % 500 V1 ceramica C68 0,1 uF —10+25% 400 V1 carta

C31 10pF = 5% 500 V] mica C69 | 25.000 pF —10+25% 250 V1 carta

C32 15pF =+ 5% 500 V1 mica C70 250 pF £ 5% 500 V] mica

C33 82pF + 2% 500 VI mica cn 3.000 pFF —10+25% 400 V1 carta

C34 82pF = 2% KO0 V] mica CT2 250 pF £ 5% 500 VI mica

C35 15pF % 5% 500 V] mica Cc73| 3.000 pF —10+25% 400 VI carta

C37 425 pF + 2% 500 V1 mica C74| 10.000 pFF —10+256% 250 V1 carta

C38 250pF = 5% 500 VI mica C75 0.1 pF —10+25% 400 V1 carta

C39| 10000 pF £ 20% 500 V] ceramica C76| 50.000 pF —10+25% 250 V1 carta

C41 250 pF + 2% 500 VI mica CT7| 50.000 pF —10+25% 250 VI carta

C42 250 pF t 2% 500 VI mica (o4} 200pF + 5% 500 V] mica

C43 10 pF + 10 % 500 V1 mica CT9 | 50.000 pF —10+35% 250 V1 carta

C44 250 pF = 2% 500 V1 mica C80 100 puF —10+25% 25 VI elettrolitico

C45 100pF =+ 5% 500 VI mica [;:3 10 uF —10+50% 110 V1 elettrolitico

C46 | 25.000 pF —10+25% 259 V1 carta C82 | 50+50 pF —10+50% 350 V1 elettrolitico

CaT{ 10000 pF + 20% 500 V] ceramica c83| 5.000 pF —10+25% 630 V1 carta

C48 | 10000 pF * 20% 500 V1 ceramica C84{ 5000 pF —10+25% 630 V1 carta










